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X5810D 双通道高压线性恒流 LED恒流驱动芯片

4. 应用电路

图 4.1 X5810D应用电路

1. 概述

X5810D 是一款双通道高压线性恒流

LED驱动芯片，主要用于驱动由市电供电

的高电压小电流 LED灯串。由于无需磁

性元件，LED驱动器可以实现小体积、长

寿命，并符合 EMI 规定。

X5810D通过不同外置电阻及OUT端

口的接法，达到宽电压或可控硅调光的效

果。

2. 特性

 550V内置高压MOS管

 ±5% 输出电流精度

 输出电流可设，最大 120mA

 130℃ 过温降电流功能

 封装：ESOP8

3. 应用范围

 免驱动光源板

 球泡灯、射灯

 蜡烛灯、投光灯

 其它 LED 照明
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5. 管脚配置

图 5.1 管脚图

注：ESOP8底部为芯片地，必须跟 1脚相连

使用， PCB布线注意覆铜散热

6. 极限工作参数

符号 说明 范围 单位

VOUT2 恒流输出端口 -0.3~550 V

VIN 高压电源及恒流输出端口 -0.3~550 V

VREXT REXT端口耐压 -0.3~6 ℃

TSTG 存储温度 -40~150 ℃

HBM 人体放电模式 >2 KV

编号 管脚名称 功能描述

1 GND 电源地

2 REXT1 通道 1电流设置脚

3 NC
4 REXT2 通道 2电流设置脚

5 OUT2 通道 2电流输出脚

6 NC

7 VIN 高压电源及通道 1 电流

输出脚

8 NC

9 GND 封装散热体底座，需跟 1
脚相连
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7. 电气特性

（除非特殊说明，下列条件均为 TA=25℃）

符号 说明 测试条件
范围

单位
最小 典型 最大

IDD 工作电流
VIN＝10V 、其

它管脚悬空
- 0.2 - mA

VREXT 恒流调节电压 VIN＝10V - 0.6 - V
IOUTmax 输出最大电流 120 mA
VDS_min 恒流拐点 Iout=30mA 5.5 V

Tovt 过温保护阈值
过温降电流的方

式
- 130 - ℃

8. 应用说明

X5810D 是一款双通道的高压线性恒流 LED 驱动芯片，主要用于驱动由市电供电的高电

压小电流 LED灯串。由于无需磁性元件，LED驱动器可以实现小体积、长寿命，并符合 EMI

规定。

8.1.输出电流设置

OUT 端口输出电流计算公式：

IOUT=0.6V / RREXT

当系统工作时， OUT 端口的输出电流不随电网电压的浮动而调整

8.2.过温调节功能

芯片具有过温调节功能，在温度过高时逐渐减小输出电流，从而控制输出功率和温升以提

高系统的可靠性
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9. 封装信息（ESOP8）
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